










































专利名称(译) 液晶显示器件

公开(公告)号 CN1157630C 公开(公告)日 2004-07-14

申请号 CN01130392.1 申请日 2001-11-22

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

[标]发明人 小野记久雄
平方纯一
落合孝洋
桶隆太郎

发明人 小野记久雄
平方纯一
落合孝洋
桶隆太郎

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/13357 G02F1/1343 G09F9/30 G02F1/1333

CPC分类号 G02F1/133555

代理人(译) 付建军

优先权 2000355982 2000-11-22 JP

其他公开文献 CN1354381A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明是为了在不降低光反射效率的情况下提高光透射效率。来自背光
单元的光线从一个基片侧照射，其中每两个基片分别彼此相对放置，中
间插入一层液晶材料；在那个基片的液晶侧表面上，由相邻的栅信号线
与漏信号线围绕的某个区域被用作一个像素区；在该像素区内有一个像
素电极，用于接收来自一条漏信号线通过一个薄膜晶体管提供的的图像
信号，该薄膜晶体管通过一条栅信号线提供的扫描信号所选通；该像素
电极一般由相互电连接的一片导电反射薄膜与一片透明导电薄膜构成，
在导电反射薄膜下面有一片电绝缘薄膜，再下面放一片光回收或再利用
(reuse)薄膜，该光再利用薄膜与栅信号线及漏信号线之间都电绝缘。
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